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FELA=RYF
HE RS E T FL X :0300h

AN WRITE READ
0 CHO | 1 DA Z#{E(DA7~DAO)
+1 CHO | ki DA ZEH#afE(DA15~DAS)
+2 CH1 | 1 DA Z#{E(DA7~DAO)
+3 CH1 | £ DA Z#afE(DA15~DA8)
+4 CH2 | T1i DA Z#{E(DA7~DAO)
+5 CH2 | i DA ZEH#afE(DA15~DA8)
+6 CH3 | T DA Z#{E(DA7~DAO)
+7 CH3 | i DA ZEH#afE(DA15~DAS)
+8 CH4 | T{I DA Z#:{E(DA7~DAO)
+9 CH4 | i DA ZH#afE(DA15~DAS)
+10 CH5 | T1i DA Z#{E(DA7~DAO)
+11 CH5 | £ DA ZH#2fE(DA15~DAS)
+12 CH6 | T1i DA Z#{E(DA7~DAO)
+13 CH6 | i DA ZEH#afE(DA15~DAS)
+14 CH7 | T1i DA Z#{E(DA7~DAO)
+15 CH7 | £ DA Z#afE(DA15~DAS)
+16 LDAC <X (#HA1iE : "0000”)
+17 LDAC (#1HA1E: 1)
+18 EHE—FEDEAE:01h)
+19 LED2(D#AfE: "0")
+20 DIP-SW(8 Ewh)
+21
+22 STATUS(Oh:Ready 1h:BUSY)
+23
+24 T UBRILAFO0h~11h)
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